
RAM Samsung M470T5663EH3-CF7
Establecer capacidad de memoria:	2 GB
Nmero de parntesis incluidos :	1 pc
Factor de forma de memoria:	SO-DIMM
Tipo de memoria:	 DDR2
Velocidad de reloj:	800 MHz
Ancho de banda:	6400 MB/s 
Tensin de funcionamiento:	1,8 V
Tipo de refrigeracin:	sin refrigeracin
Perfil de tira:	estndar


